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◆ 廃炉・宇宙開発のための SiC CMOS集積回路・イメージセンサ(仮題) 
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◆ SiCパワーデバイスの超高電圧機器への応用(仮題) 
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◆ SiC MOSFET と GaNが変える電力変換︓データセンターSST から協働ロボット用ドライブまで(仮



題) 
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  ※本講演に興味を持たれた方は、こちらの講演もご覧になっています。 

 【A-1】 DC800V時代のデータセンター 
【A-2】 進化するドローン産業 

 


